U.S.B. Dto.E.yC.
EC-3179 Tarea?

1.- Para el amplificador acoplado inductivamente mostrado en la figura los
parametros son: Vcc=15 V , Re=0,1kQ y R =1kQ. Los pardmetros del transistor
son: Vge=0,7V y B=100. Determine valores de R; y R, para obtener méxima
potencia en la carga. Determine el valor de esta potencia maxima.

2.- Considere seguidor de emisor acoplado por transformador mostrado. Transistor
tiene Vge=0,7V y =100 y el transformador puede asumirse ideal.
a) Disefie el circuito para obtener la ganancia de corriente de 80 (Ai=i/i;=80)
b) Si se limita la corriente de sefial en el emisor a 0,91cq (para reducir la
distorsion), calcule la potencia en la carga y la eficiencia de la conversion.

3.- Diserie la etapa de salida clase B idealizada para obtener una potencia de 25W
en un altavoz de 8Q. El valor pico del voltaje de salida no debe superar el 80% del
Vcc. Determine:

a) El valor de V¢ requerido

b) La corriente pico en cada transistor

c) La potencia promedia disipada en cada transistor

d) La eficiencia de la conversion

4.- Considere la etapa de salida Clase B con MOSFETs complementarios. Los
pardmetros de transistores son: [Vrp|=0 y kn=k,=0,4mA/V?. R =5kQ.
a) Encuentre el voltaje de salida méaximo con tal de que el M, permanezca el la
region de saturacion
b) Calcule los correspondientes i_ y v, para condicién de parte a)
c) Determine la eficiencia de conversion para una onda sinusoidal simétrica en
la salida con el valor pico encontrado en la parte a).

5.- Para la etapa de salida mostrada se tienen apareados los transistores y los
diodos con 15=6-10™"? y B=40. a) Determine R; para tener una corriente minima por
los diodos de 25mA cuando vo=24V vy calcule las iy e ip para esta condicién. b)
Usando los resultados de a) calcule las corrientes de diodos y de transistores
cuando vo=0. c) Calcule la eficiencia de conversion para vo=24sen(wt) V.

6.- En la etapa de salida con MOSFETSs los transistores todos tienen |V1p|=1V y
Kn1=Kpa=BMA/V2. Si Ipias=0,2MA
a) Determine knz=Kpa para logn=lpgp=5mA.;Cual es v, para esta condicion? y
b) Encuentre la ganancia de voltaje de pequefa sefial A,= dvo/dv, evaluada en (1) y 4
vo=0 y (I) vo=5V !
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7.- a)Simule la etapa de salida clase AB mostrada usando los parametros: V'=-V-
=15V, R1=R,=2kQ2, R =100Q y R3=R4=0. Asuma los transistores apareados con
parametros: 1s=10"3A y p=60. Grafique vo Versus v, e io Versus i, para —10V< v,
<+10V. Determine las ganancias de voltaje y de corriente.

b) Repita la simulacion con R3=R4=20Q2.

8.- Disefie una etapa clase AB con el multiplicador de Vgg para suministrar 5W
promedio a una carga de 8Q. El voltaje pico en la salida no debe ser mayor del
80% del V'. Haga V'=-V'. Especifique los parametros del circuito y de
transistores. Simule su circuito y compare los resultados.



